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ABSTRAKT 

Táto práca je zameraná na pozorovanie zmien chovania fotovoltaického článku v čase 
vplyvom zmeny teploty. V úvode práce je popísané slnko ako základný zdroj energie pre 
fotovoltaické systémy. Práca ďalej obsahuje vysvetlenia základných pojmov v oblasti 
fotovoltaiky ako aj teoretický návrh pre výpočet tepelného chovania fotovoltaického článku 
v čase. Výsledkom práce je fungujúci matematický model nasimulovaný v simulačnom programe 
PSCAD. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: fotovoltaický článok, fotoelektrický jav, teplota, PSCAD 
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ABSTRACT 

This thesis deals with the observation of changes in behavior of photovoltaic cell due to 
changes in tempertature. In the beginning of the thesis is the desscription of sun as the primary 
source of energy for photovoltaic systems. The thesis also includes explanations of basic concepts 
in photovoltaic area and also a theoretical design for the calculations of thermal behaviour of 
photovoltaic cell in time. The result is a functional mathematical model, which is simulated in 
a simulation program PS C A D . 

K E Y WORDS: photovoltaic cell, photovoltaic effect, temperature, PSCAD 
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1 U V O D 
Fotovoltaické systémy sú pomerne novou technológiou získavania energie z obnovitelných 

zdrojov. Energiu vyprodukovanú pomocou týchto systémov môžeme zaradiť medzi tzv. zelenú 
energiu, keďže v procese premeny energie svetla na elektrickú energiu nedochádza k produkcii 
žiadnych vedľajších látok. Fotovoltaické články sú prevažne vyrábané z kremíka, jednou 
z najlacnejších surovín na trhu, čo ich radí medzi veľmi lacné spôsoby výroby energie. Kvôli 
týmto vlastnostiam prebieha neustále experimentovanie a vyrábanie nových technológii v oblasti 
fotovoltaiky, ktorá by mohla v budúcnosti nahradiť ostatné technológie a byť tak primárnym 
zdrojom elektrickej energie. 

Cieľom práce je popísať funkciu fotovoltaického článku, oboznámenie sa s materiálmi 
použitými na ich výrobu a dostupnými technológiami na trhu. 

Práca ďalej zahrňuje informácie o vplyvoch teploty na fotovoltaický článok a teoretické 
výpočty potrebné k výpočtu teploty článku a jej premeny v čase. 

Súčasťou tejto práce je aj prehľad spracovaných hodnôt, ako aj výpočty, ktoré sú následne 
použité k realizácií daného matematického modelu. Matematický model bude realizovaný 
v simulačnom prostredí PSCAD. 

Obsahom práce je aj grafické zdokumentovanie daného matematického modelu, jeho 
realizácia a následné vyhodnotenie a odôvodnenie získaných hodnôt, ktoré sú súčasťou výstupu 
simulácie programu PSCAD. 
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2 FOTOVOLTAIKA 

2.1 Slnko ako základný zdroj energie 
Jadrová fúzia alebo inak povedané spojovanie jadier vodíku za vzniku hélia a ďalších prvkov 

patrí medzi primárny zdroj energie v Slnku. Každú sekundu dochádza k premene okolo 600 
miliónov ton vodíka na hélium. Keďže nastáva rozdiel hmotnosti pri výstupe hélia oproti 
hmotnosti vodíku pri vstupe do reakcie, je možné pomocou Einsteinovho vzťahu E = m.c 
prepočítať tento rozdiel na energiu. Priemerne sa teda uvoľní zhruba 3,8.1026 J energie za 
sekundu. Energie zo slnka je na zemský povrch prenášaná pomocou svetla [1]. 

Svetlo je v podstate priečne elektromagnetické vlnenie, ktoré na to, aby sa šírilo nepotrebuje 
žiadne látkové prostredie, takže sa môže šíriť aj vákuom. Svetlo je charakterizované vlnovou 
dĺžkou, ktorú určíme zo vzťahu: 

Ä=7> (2.1) 

kde X je vlnová dĺžka (m), / je frekvencia svetla (Hz) a c je rýchlosť svetla vo vákuu 
(c=299792458 m.s"1). Ľudské oko vníma svetlo s vlnovou dĺžkou v rozmedzí 390 nm až 790 nm, 
čo je iba časť spektra, ktorá sa v skutočnosti pohybuje od vlnových dĺžok infračerveného až po 
ultrafialové žiarenie [2]. 

Medzi najzákladnejšie hľadiská, podľa ktorých môžeme svetlo charakterizovať patria 
fotometrické charakteristiky (svietivosť, svetelný tok ai.), kalorimetrické charakteristiky 
(frekvencia, farba), koherencia a polarizácia (uhol vlnenia) [3]. 

2.2 História 
História fotovoltaiky začína objavením fotoeletrického javu a následným objavom javu 

fotovoltaického. V roku 1839 odprezentoval Alexandre Edmond Becquerel poznatok prúdu 
meniaceho sa medzi kovovými elektródami, ktoré sú ponorené v kvapaline, v závislosti na 
intenzite osvetlenia. Neskôr v roku 1887 Heinrich Rudolf Hertz popísal ďalší vzťah medzi 
svetlom a elektrinou pomocou elektrického výboja vo vzduchu, ktorý vznikne ľahšie na 
elektródach pod dopadom ultrafialového žiarenia. Túto teóriu však nedokázal vysvetliť na 
základe vlnovej teórie svetla, atak v roku 1905 Albert Einstein popísal teoreticky fyzikálny 
princíp fotoeletrického javu za pomoci kvantovej teórie, ktorú publikoval Max Karl Ernst Ludwig 
Planck[4]. 

Podľa kvantovej teórie nemôže byť energia elektromagnetického žiarenia ľubovoľná, pretože 
je kvantovaná, ale závisí na frekvencii žiarenia [5]. 

2.3 Fotoelektrický jav 
Fotoelektrický jav alebo fotoefekt môžeme rozdeliť na vnútorný a vonkajší fotoelektrický 

jav. Jav, pri ktorom svetlo dopadajúce na polovodič generuje v polovodiči diery, pričom 
dochádza ku zväčšeniu vodivosti polovodiča nazývame vnútorný fotoeletrický jav. Pri tomto jave 
voľné elektróny vygenerované elektromagnetickým žiarením ostávajú vo vnútri polovodičovej 
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látky. V prípade, že elektrony vystupujú z polovodiča do okolia hovoríme o vonkajšom 
fotoeletrickom jave. Kinetickú energiu uvoľnených elektrónov môžeme určiť ako energiu 
fotónov zníženú o väzbovú energiu elektrónu, ktorý bol pôvodne viazaný v atóme: 

Emax + W = h.f, (2.2) 

kde Ema* je maximálna kinetická energia uvoľneného elektrónu (J), W je väzbová energia 
elektrónu (J), h je Planckova konštanta (/?=6,62606896.10~34 J.s = 4,13566733.10"15 eV.s) a f je 
frekvencia žiarenia [6]. 

2.4 Fotovoltaický článok 
Základný prvok pri premene svetelnej energie na energiu elektrickú. Jedná sa prakticky 

o polovodičovú diódu, ktorej základ tvorí krátka kremíková doštička s vodivosťou typu P, na 
ktorej sa pri procese výroby vytvorí tenká vrstva polovodiča typu N medzi ktorými je tzv. P-N 
prechod. Pri osvetlení článku dochádza v polovodiči k vzniku vnútorného fotoelektrického javu 
pričom sa začínajú uvoľňovať záporné elektróny z kryštalickej mriežky v polovodiči. Vzniknuté 
elektrické napätie na P-N prechode má pre kremíkové články hodnotu okolo 0,5 V . Ďalej 
v článku nastáva premena elektrickej energie z energie dopadajúceho svetla. Pri pripojení 
spotrebiča do obvodu sa začnú vyrovnávať kladné a záporne náboje a obvodom začína tiecť 
elektrický prúd. Pri potrebe väčšieho napätia alebo prúdu je potreba zostaviť fotovoltaické 
panely, ktoré vznikajú zapojením samostatných článkov paralelne alebo sériovo [7]. 

2.5 Výroba fotovoltaických článkov 
Vlastnosti fotovoltaických článkov ale aj cena závisí na použitom výrobnom materiály. 

Vlastnosti sú dané použitým materiálom a cena závisí na dostupnosti tohto materiálu na trhu. Čím 
vzácnejší je materiál potrebný k výrobe, tým bude aj cena článku drahšia. Preto väčšina 
fotovoltaických článkov je v dnešnej dobe vyrobená z kremíku, ktorý patrí k najpoužívanejším 
surovinám na svete. Medzi často používane materiály na výrobu fotovoltaických článkov patrí: 

Monokryštalický kremík 

Účinnosť fotovoltaických článkov, ktoré su vyrobené z monokryštalického kremíku je 
zhruba 16-19%. Monokryštalický kremík sa získava z kremíka, ktorý ako je spomenuté vyššie 
patrí medzi najpoužívanejšie suroviny na výrobu, takzvanou Czochralského metódou [8]. 

Polykryštalický kremík 

Účinnosť týchto článkov nepresahuje hodnotu 11-15%. Nižšia účinnosťako 
u monokryštalického kremíku je spôsobená tým, že proces výroby a tým pádom aj cena 
samotných článkov z polykryštalického kremíku je lacnejšia ako pri monoktryštalických 
článkách[8]. 
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Multikryštalický kremík 

Patrí medzi akúsi odrodu polykryštalického kremíku. Účinnosť článkov vyrobených z tejto 
suroviny naberá hodnoty 12-14% a ich cena je o dosť menšia ako pri monokryštalických. 
V dnešnej dobe sa pracuje na možnostiach zníženia strát, ktoré vznikajú pri prechode elektrónov 
medzi kryštálmi. Jednou takouto možnosťou je výroba multikryštalického kremíku s čo 
najväčšími kryštálmi. Taktiež je možné zvýšenie účinnosti týchto článkov pomocou chemických 
úprav [8]. 

Hydrogenizovaný amorfný kremík 

Na rozdiel od ostatných troch kremíkov, ktoré sú spomenuté vyššie, sa jedná o materiál bez 
kryštalickej štruktúry, nie je príliš čistý a je chemicky upravený vodíkom. Hydrogenizovaný 
amorfný kremík je lacný a keďže absorbuje väčšinu energie slnečného žiarenia už vo vrstve 
tenšej ako 1 um, na jeho výrobu nie je potrebné veľké množstvo materiálu. Ďalšou výhodou je 
fakt, že sa dokáže ľahko kombinovať s inými materiálmi, z ktorých sa neskôr získavajú zliatiny 
s rôznymi šírkami zakázaného pásma energií. Jeho nevýhodou však je, že fotovoltaické články 
vyrobené z tohto materiálu majú nízku účinnosť (4-8%) [9]. 

Arzenid gália 

Druhý najpoužívanejší materiál na výrobu fotovoltaických článkov. Články z tohto materiálu 
dosahujú v priemere účinnosť 18%, lenže sú cenovo drahšie ako články z predchádzajúcich 
materiálov. Výhodou tohto materiálu je, že za zvýšenej teploty dochádza len k veľmi malému 
zníženiu účinnosti oproti kremíku. Ďalšou výhodou je, že nie je potreba použitia veľkých plôch 
ale stačí pomocou odrazov koncentrovať žiarenie na menšie plochy vďaka spomínanej prvej 
výhode. Medzi ďalšie výhody s určitosťou patrí jeho hustota, ktorá nám umožňuje výrobu tenších 
článkov zhruba o 60% bez toho aby sa znížila ich absorpcia. V kombinácii s hliníkom je možné 
zvýšenie účinnosti článkov na hodnotu až zhruba 41% [9]. 

Telurid kadmia 

Vyrába sa chemickou reakciou kadmia a telúru a články vyrobené z tohto materiálu 
zaraďujeme do skupiny tenkovrstvých solárnych článkov CdTe. Je vkladaná veľká nádej do tohto 
materiálu, keďže jeho výskum prebieha krátko. Má vynikajúce absorpčně vlastnosti, čo umožňuje 
jeho výrobu vo veľmi tenkých vrstvách 1,2 um až po 1,5 um. Jeho výskyt v zemskej kôre je však 
veľmi malý [9]. 

Sulfid kademnatý 

Používa sa predovšetkým v kozmickom inžinierstve vďaka svojej malej hmotnosti. Dosahuje 
účinnosť okolo 10% lenže do budúcna sa kvôli jeho malej stabilite veľmi nepočíta [9]. 
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2.6 Generačný vývoj fotovoltaických článkov 

2.6.1 FV články 1. generácie 
Táto generácia F V modulov je tvorená z monokryštalických a polykryštalických modulov, 

ktoré sú vyrábane prevažne z kremíku a majú odlišné vlastnosti, podľa ktorých sa určuje ich 
použitie. Spoločnou vlastnosťou, ktorou sa vyznačujú je, že sú vstavané do montážnych rámov 
montovaných pomocou ďalších konštrukčných dielov [10]. 

Bežná účinnosť monokryštalických článkov dosahuje hodnoty okolo 14- 15%, v špeciálnych 
podmienkach až 25%. Táto hodnota účinnosti sa odlišuje od hodnoty zo zdroja [8]. F V panely sa 
skladajú do tzv. „sendviča", ktorý je poskladaný z bezpečnostného skla, fólie (EVA), sériovo-
paralelne prepojených kremíkových článkov, znova fóliou (EVA) a nakoniec podkladového 
materiálu (TELDAR alebo TEZFEL). Neskôr sa pomocou tepelnej laminácie tento celok zataví 
do sendviča a zarámuje do vhodného rámu. Vývodné káble sú upevnené vo vhodnej skrinke na 
zadnej strane panelu alebo vyvedené voľne a ukončené špeciálnymi montážnymi 
rýchlokonektormi[ 10]. 

Účinnosť polykryštalických článkov sa pohybuje okolo 14%. Výrobná technológia je 
podobná výrobe monokryštalických článkov [10]. 

2.6.2 FV články 2. generácie 
Túto generáciu článkov tvoria tenkovrstvé články na báze amorfného kremíku (a-Si), 

amorfných zliatin Si-Ge (a-Si-Ge), mikrokryštalického Si (/uc-Si) alebo polykryštalického 
tenkovrstvého Si (poly-Si). Medzi výhodné vlastnosti týchto článkov patrí menšia spotreba 
materiálu (väčšinou kremíku), pružnosť, ohybnosť, taktiež sú tenšie a ľahšie.. Značnou 
nevýhodou je však ich stále menšia účinnosť premeny. Metódou tzv. a-Si Triple Junction je 
možné zlepšiť vlastnosti článku, napr. ako umožnenie vyššieho využitia spektra vlnových dĺžok 
slnečného žiarenia alebo zlepšenie jeho účinnosti. Článok o rozmeroch 240x340 mm je tvorený 
troma nad sebou vákuovo nanesenými bunkami amorfného kremíku v troch P-I-N štruktúrach na 
podkladovú vrstvu z ušľachtilej ocele. Záporný spodný pól článku tvoriaci základnú fóliu vhodne 
upravenú plastickými poťahmi. Na tieto poťahy sa kontinuálne nanášajú jednotlivé P-I-N 
prechody. Kladný horný pól je prevedený z priehľadnej mriežky, vytvorenej z vlákien ušľachtilej 
ocele. Materiál na prevedenie P-N prechodu sa líši, kvôli docielenie využitia celého spektra 
slnečného žiarenia. Jednotlivé prechody sú tvorené najprv zliatinou a-Si, druhý tvorí zliatina a-Si-
Ge a tretí taktiež a-Si-Ge lenže s vyšším obsahom Ge. Vďaka tejto technológii sú tieto články 
schopné využívať rôzne zložky dopadajúceho svetla a dokážu pracovať aj pri difúznom svetle pri 
zamračenom počasí. Z meraní v oblasti strednej Európy s danou priemernou oblačnosťou je 
účinnosť týchto článkov vyššia až o 20-35% oproti kryštalickým systémom. Fotovoltaické 
moduly tohto typu fungujú na rozpálených strechách oveľa lepšie ako kryštalické panely vďaka 
ich asi polovičnému teplotnému koeficientu fotoelektrického napätia oproti kryštalickým 
modulom [10]. 



Fotovoltaika 15 

2.6.3 FV články 3. Generácie 
FV články 3. generácie sú pokusom o revolúciu v oblasti fotovoltaiky, ktorej cieľom je 

zmaximalizovať absorbovanie fotónov s následným generovaním párov elektrón-diera 
a využívanie energie dopadajúceho žiarenia na maximum. Výskumy tretej generácie sa venujú 
hlavne: 

• viacvrstvovým solárnym článkom 
• článkom s viacnásobnými pásmi 
• článkom, ktoré by využívali „horké" nosiče náboja pre generáciu viacerých párov 

elektrón-diera 
• termovoltaickej premene, kde absorbér súčasne aj vyžaruje energiu 
• termofotonickej premene, pri ktorej je absorbér nahradený elektroluminiscenciou 
• článkom, ktoré využívajú kvantové javy v kvantových bodoch alebo jamách 
• priestorovým štruktúrovaným článkom vznikajúcim samoorganizáciou pri raste aktívnej 

vrstvy 
• organickým článkom 

Zatiaľ najvhodnejším článkom 3. generácie je článok z viacerých solárnych vrstiev, ktorý 
pracuje na podobnom princípe ako články 2. generácie, kde každá vrstva absorbuje určitú časť 
žiarenia [11]. 

2.7 Dostupné technologie v oblasti fotovoltaiky 
Existuje mnoho kritérií, podľa ktorých sa môžu porovnávať najdostupnejšie technológie, 

ktoré sa vyskytujú na trhu fotovoltaiky. Dôležitým bodom, ktorý je potrebné uviezť je fakt, že 
fotovoltaické články s najväčšou účinnosťou nie sú vhodné pre naše klimatické pásmo. Na 
rozdiel od oblasti, pre ktoré je charakteristický malý počet mračien (napríklad púšte), by 
fotovoltaické články v našej oblasti využívali zhruba polovicu dopadajúceho žiarenia. 

Najúčinnejšie panely 

Tieto panely sú vyrábané z monokryštalického kremíku od americkej firmy SunPower a sú 
jediným typom panelov, ktorých účinnosť dosahuje hodnotu 20%. Každý článok, z ktorého je 
panel zložený dosahuje účinnosť zhruba 22% ale panel ,ktorého celková účinnosť by bola 22% 
zatiaľ nebol vyrobený. Farba článkov a aj celého panelu je čierna s kontaktmi na zadnej strane 
plochy. 

Najlepší pomer účinnosť/cena 

Tento pomer dosahujú články vyrábané z multikryštalického kremíku. Momentálne patria 
medzi najrozšírenejšie na trhu. Ich účinnosť sa pohybuje okolo 15% (v priemyselnej výrobe 
preskočila účinnosť hodnotu 17%). 

Najlacnejšie panely 

Najlacnejšími panelmi v súčasnosti sú tenkovrstvé fotovoltaické panely. Ich výrobná cena je 
menšia ako 1 USD za Watt-peak. Účinnosť týchto panelov je polovičná oproti kryštalickým 
panelom, niekedy sa pohybuje hlboko pod 10%. 
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Najpomalšia degenerácia 

Patria sem panely vyrobené z monokryštalických článkov. Ich priemerný pokles výkonu za 
rok bol v praxi potvrdený, že je menší ako garantujú výrobcovia (0,8%/rok). Pri tenkovrstvých 
paneloch sa udáva tzv. stabilizovaná účinnosť pretože v prvom roku života týchto panelov ich 
účinnosť prudko klesne a následne sa stáli na hodnotu poklesu účinnosti kryštalických panelov. 

Najdlhšia životnosť 

Panely s najdlhšou životnosťou zatiaľ nie je možné určiť, keďže najstaršie významnejšie 
realizácie sú len 25 rokov staré. Do budúcna sa však predpokladá s oveľa vyššími hodnotami 
životností. 

Najlepšia energetická návratnosť 

Toto kritérium predstavujú tenkovrstvé panely, ktorých energetická návratnosť sa v týchto 
oblastiach pohybuje okolo 2 rokoch. U kryštalických paneloch je to zhruba 3 roky ale tento údaj 
sa neustále znižuje. V iných oblastiach ako napríklad na juhu Európy je energetická návratnosť 
menšia ako 1 rok [12]. 

2.8 Výhody a nevýhody fotovoltaiky 

2.8.1 Výhody 
Palivo zdarma 

Na rozdiel od ostatných spôsobov výroby elektrickej energie fotovoltaika využíva energiu 
slnka, ktorú premieňa na elektrickú energiu, čo ju radí medzi zdroje energie, ktoré budeme môcť 
využívať až do konca sveta. 

Neprodukuje hluk, zelená energia 

Keďže fotovoltaika využíva čisto len energiu slnka na výrobu energie, nedochádza v procese 
výroby k žiadnemu uvoľňovaniu škodlivých látok do okolia. Navyše sa väčšina článkov vyrába 
z kremíku, ktorý nemá toxické účinky. 

Bezpečnosť a vysoká spoľahlivosť 

Životnosť fotovoltaických panelov ako som už spomínal vyššie zatiaľ nedokážeme presne 
určiť ale predpokladá sa u nich životnosť väčšia ako 30 rokov a výrobcovia garantujú, že pokles 
výkonu panelov po 25 rokoch neklesne pod 80%. Tieto body definujú fotovoltaiku ako 
spoľahlivý zdroj elektrickej energie v dlhodobom časovom období. 

Recyklovateľnosť, nízka údržba 

Väčšina materiálov, využitých pri procese výroby môže byť znova využitá k ďalším účelom. 
Taktiež môžeme recykláciou znížiť množstvo energie a cenu potrebnú k výrobe. Inštalácia týchto 
panelov je veľmi jednoduchá a ich údržba je takmer nulová. 

Energetická návratnosť 

Vďaka veľkej dobe životnosti a pomerne vysokej energetickej návratnosti (1-3 roky) patrí 
fotovoltaika k ekonomicky výhodným zdrojom energie [13]. 
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2.8.2 Nevýhody 
Geologická lokácia 

Už vyššie je spomenuté, že intenzita v týchto oblastiach Európy nie je taká veľká ako 
intenzita žiarenia v oblastiach s minimálnymi hodnotami oblačnosti ako napríklad v púšti. Preto 
je možné využiť oproti týmto oblastiam iba polovicu dopadajúceho žiarenia a je nutné využívať 
okrem fotovoltaického zdroja aj doplnkový náhradný zdroj. 

Obmedzená doba využitia 

Fotovoltaické panely využívajú slnečnú energiu, čo znamená, že v noci a v dni s neideálními 
poveternostnými podmienkami sú prakticky nevyužiteľné a hodnota energie vyrobenej v noci je 
zanedbateľná. 

Úpravy objektu pri inštalácii 

Pri inštalácii fotovoltaických panelov je nutne previezť úpravy na objekte, kde je plánované 
panely inštalovať. Toto spôsobuje veľkú počiatočnú investíciu do solárnej energie. 

Degradácia 

Aj keď je degradácia spomenutá vo výhodách a že účinnosti neklesnú za 25 rokov pod 80%, 
nemôže byť úplne ignorovaná. Znižovanie účinnosti fotovoltaických článkov spôsobuje 
znižovanie výkonu fotovoltaického panelu, čo znamená menší dodatok energie [14]. 
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3 V P L Y V Y TEPLOTY NA FOTOVOLTAICKÝ ČLÁNOK 
Teplota veľkou častou ovplyvňuje polohu pracovného bodu F V článku. Pri nedostatočnom 

chladení F V článku alebo pri dlhšom pôsobení intenzity slnečného žiarenia na článok sa môže 
teplota povrchu F V článku pri teplote vzduchu 40 °C vyšplhať až na 80 °C. Takýto nárast teploty 
značne ovplyvňuje elektrické vlastnosti F V článku a nastáva pokles svorkového napätia článku na 
jeho zaťažovacej charakteristike. Pokles tohto napätia znamená pokles dodávaného výkonu do 
záťaže. Táto zmena nastáva pri vysokej slnečnej intenzite, čo znamená že výkon F V článku je 
výrazne vyšší v zime ako v lete. Zmenu výkonu F V článku môžeme vyjadriť vzťahom [15]: 

dP AP % 
— = — = - 0 4 — 
dd Ai9 ' °C 

(3.1) 

kde AP je zmena výkonu na svorkách F V článku (W) a Aů je zmena teploty F V článku (°C). 
Z tohto vzťahu vyplýva, že pri zmene teploty o 2,5 °C sa výkon zmení o 1%. Typický rozsah 
teplôt pre skladovanie prácu s F V článkom býva od -35 °C do+85 °C. 

Najväčšiu zmenu pri zmene teploty je možné pozorovať na hodnote napätia naprázdno Uq. 
Podľa teoretických predpokladov dochádza k zmene o 0,4 % na každú zmenu teploty o 1 °C. 

Zmena výkonu v (3.1) je spôsobená zmenou napätia a prúdu F V článku. Vzťah (3.1) je teda 
možné vyjadriť po dosadení týchto hodnôt aj ako [15]: 

dP _ AP AU.AI 
ďů = M~ Ad ' 

(3.2) 

kde A U je zmena napätia F V článku (V) a AIje zmena prúdu F V článku (A). 

Zo vzťahov 3.1 a 3.2 teda vyplýva, že na zmene výkonu F V článku v závislosti na teplote 
najviac vplýva zmena jeho napätia keďže zmena hodnoty jeho prúdu je zanedbateľná v dôsledku 
veľmi malých zmien [15]. 
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Obrázok 3-1 Zmena volta-ampérovej charakteristiky vplyvom zmeny teploty [15] 



Vplyvy teploty na fotovoltaický článok 19 

25 *A 

\ 50 Ŕ 

75 ŕ C \ 

1 > 
0 OJ 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 U (V) 

Obrázok 3-2 Zmena výkonu FVčlánku vplyvom zmeny teploty[l5] 

Na obrázkoch 3-1 a 3-2 je znázornená zmena V - A charakteristiky a zmena výkonu F V 
článku v závislosti na teplote. 
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4 VÝPOČET ZMENY TEPLOTY TEPLOTY F V ČLÁNKU 
Podľa zdroja [16] teplota F V panelu závisí na rôznych fyzikálnych veličinách fotovoltaického 

panelu, na jeho konfigurácii do modulu, na daných poveternostných podmienkach a takisto aj na 
okolí prostredia. Je to súčet energetických vstupov a výstupov cez tepelnú radiáciu, vedenie 
a prúdenie tepla a vyrobenej elektrickej energie. Kvôli zmenám intenzity slnečného žiarenia 
v čase sa nemôže teplota F V panelu merať v časovom intervale. Preto sa v týchto intervaloch 
počíta s mernou tepelnou kapacitou CFV F V panelu, ktorá ma veľký význam pri výpočtoch 
teploty. Činitele prúdenia a radiácie z prednej a zadnej časti panelu sú najvýznamnejšie pri 
prestupe tepla. Pre malú styčnú plochu panelu a nosnej konštrukcie sa zanedbáva prestup tepla 
medzi týmito plochami výsledná zmenu teploty v čase môže byť vyjadrená pomocou rovnice: 

'-•panel ^ j . — Rdv+Rkv ' Rprúdenie ^vystúpi ^ ' ' 

kde CPanei je celková tepelná kapacita panelu (J.K"1), qdv je prestup tepla v dôsledku dlhovlnného 
žiarenia (W.m"2), je prestup tepla v dôsledku krátko vlnného žiarenia (W.m"2), qprúdenie je 
prestup tepla prúdením (W.m"2) a Pvýstup je vyrobený elektrický výkon (W). 

Pre vyriešenie rovnice je potrebné vyjadriť jednotlivé činitele obsiahnuté v rovnici: 

4.1 Výpočet tepelnej kapacity FV panelu 
Pri výpočte povrchovej teploty F V panelu je potrebné vo výpočtoch zahrnúť 3 vrstvy 

materiálu: vrstva materiálu, z ktorého je F V článok vyrobený (napr. monokryštalický kremík), 
vrstva na polyesérovom/tedlárovom trilamináte a čelný povrch článku, ktorý tvorí sklo. Uvažuje 
sa s rovnomernou teplotou pre všetky vrstvy F V panelu. Pri výpočte sa zanedbáva rám panelu 
kvôli jeho malej ploche. Celková tepelná kapacita je teda výsledkom súčtu všetkých tepelných 
kapacít jednotlivých vrstiev: 

Cpanel = A. dm. pm. Cm, (4.2) 
m 

2 3 

kde A je plocha panelu (m ), dm je šírka vrstvy v panely (m), pm je hustota materiálu (kg.m" ) a Cm 

je merná tepelná kapacita daného materiálu (J.Kg^.K" 1) [16]. 

4.2 Výpočet prestupu tepla krátkovlnným žiarením 
Žiarenie dopadajúce na povrch F V panelu je funkciou intenzity priameho a rozptýleného 

krátkovlnného žiarenia takisto aj pohltivosti F V článku. Celková vstupná hodnota krátkovlnného 
žiarenia je teda vyjadrená ako: 

qkv = a.4>.A, (4.3) 

kde a je pohltivosť povrchu F V článku a 0 je celková dopadajúca energia na plochu panelu 
(W.m 2) [16]. 

Pohltivosť a alebo aj absorpcia je predávanie energie fotónov dopadajúcich na povrch 
časticiam materiálu povrchu. Pri absorpcii dochádza k zvyšovaniu strednej kinetickej energii 
týchto častíc, čo znamená aj nárast teploty [17]. 
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4.3 Výpočet prestupu tepla dlhovlnným žiarením 
Pomocou Stefan-Boltzmannovho zákona môžeme vyjadriť hodnotu dlhovlnného 

elektromagnetického žiarenia na jednotku plochy: 

qdv=A.a.e.T\ (4.4) 

kde er je Stefan-Boltzmannova konštanta (er=5,669.10~8 W.m"2.K"4) a £ je emisivita povrchu. 

Celkovú výmenu dlhovlnného žiarenia medzi dvoma povrchmi x a y vyjadríme ako: 

RdV,Xy ~ FXy. (LIX — Zly) — Ay. Fy % . (Zly ~ L X ) , (4.5) 

kde F je view faktor a L predstavuje dlhovlnné žiarenie emitované z povrchu na jednotku plochy 
(W.m"2). 

Pre zjednodušenie rovnice sa uvažuje o rovnakej alebo blízkej teplote zadnej časti panelu 
a povrchu, na ktorom je panel umiestnený, aby sa zanedbala výmena medzi týmito dvoma 
povrchmi. Pre výpočet prestupu tepla dlhovlnným žiarením je teda potrebné vypočítať iba 
dlhovlnnú výmenu z predného povrchu panelu. 

View faktor predstavuje zlomok žiarenia, ktoré opustí jeden povrch a vstupuje do druhého. 
Hodnota view faktoru pre naklonenie povrchu panela od vodorovnej roviny pod uhlom P je 
F=(l+cos(fí))/2 pre oblohu a F=(l-cos(fí))/2 pre horizontálny povrch zeme. Dosadením týchto 
dvoch rovníc a priložením koeficientov pre oblohu, povrch zeme a F V panelu sa celková výmena 
na povrchu panelu vyjadrí ako: 

/ ( l + cos/?) (1 - cos/?) _ \ 
tfdv — A.(T.\ ^ • ^obloha- * obloha ' ^ •^zem-^zem ^panel-' panel J' v 1 - - 0 / 

kde podľa zdroja [15] sú hodnoty parametrov v rovnici nasledujúce: £obioha=0,95pre. jasnú oblohu 
a 1 pre zatiahnutú oblohu, ezem=0,95, £panei=0,9, Tob\oha-(Johoiie-^T) pre jasnú oblohu pričom J7=20 
K a Tobioha=Tokoiie pre zaťaženú oblohu [16]. 

4.4 Výpočet prestupu tepla prúdením 
Pre F V panel sa celková výmena energie prúdením vyjadrí ako priama úmera teplotnej 

zmeny medzi povrchom panelu a okolným prostredím: 

Rprúdenie ~ ~hc. A. (Tpanel ~ ^okolie)' (4.7) 
2 1 

kde hc vyjadruje hodnotu súčiniteľa prestupu tepla prúdením (W.m" .K" ). Jeho hodnota je závislá 
na konkrétnej fyzikálnej situácii. 

Prúdenie je kombináciou voľných a nútených efektov. Pri pokojných dňoch je prevládajúcou 
zložkou voľné prúdenie na zadnej strane panelov a ak je predná strana vystavená vetru, tak 
prevládajúcou zložkou je nútené prúdenie. Pre voľné chladenie (prevažne turbulentně) chladenie 
sa uvažuje súčiniteľ prestupu tepla úmerný k danej mocnine rozdielu teplôt medzi panelom 
a vzduchom. Výpočet súčiniteľa voľného prúdenia F V panelu z vertikálnej plochy do vzduchu sa 
potom vypočíta ako: 
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i 

hc = 1,31.(Tpanei — TokoUe)3, (4.8) 

kde 1,31 vyjadruje konštantu úmery (W.m" 2.K" 3 / 2). 
Priemerný súčiniteľ prestupu tepla pre typické dni je daný ako súčet núteného prúdenia 

z prednej strany panelu hc>„i a núteného prúdenia na zadnej strane panela hc>„2. Výsledný vzťah 
pre výpočet prestupu tepla prúdením má tvar [16]: 

Rprúdenie ~ ~(.h-c,nl h-c.nl)- A- (Tpanel ~ ^okolie) (4.9) 

4.5 Výpočet celkovej vyrobenej energie 
Vyrobená energia sa môže popísať pomocou tzv. faktoru plnenia FF a vyjadríme ju ako: 

Pout = Cff. ~ , (4.10) 
' panel 

kde CFF predstavuje konštantu faktoru plnenia (K.m 2), E je hodnota dopadajúceho slnečného 
žiarenia (W.m"2) a ki je konštanta (k}=l06 m l w 1 ) [16]. 

4.6 Výsledný teoretický tepelný model 
Po dosadení rovníc (4.2), (4.3), (4.6), (4.9) a (4.10) do rovnice (4,1) je možné vyjadriť vzťah 

pre zmenu teploty F V panelu v čase: 

Cpanel- ^ — O. A. (čobíoíia- (Tokolie ~ ÔT^ — čpanelTpanel) 

+a.4>.A - Cpp.——^————— - (hc>nl + hCf7l2).A. (Tpanel - Tokolie) (4-n) 
' panel 
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5 REALIZÁCIA MODELU 
Nasledujúca kapitola obsahuje údaje potrebné k zhotoveniu a prevedeniu tepelného modelu, 

spracované údaje, ktoré získané z výstupu zostrojeného modelu ako aj grafická ukážka finálneho 
modelu. 

5.1 Spracovanie nameraných výsledkov 
V tabuľke 1 je prehľad charakteristických veličín potrebných pre výpočet kapacity C danej 

vrstvy a celková výsledná kapacita F V panelu podľa (4.2). Pri výpočte sa uvažovalo s plochou 
FV panelu 1,46016 m 2 , pričom plocha rámu bola zanedbaná. 

Tabuľka 1 Výpočet kapacity FV panelu 

V R S T V A C m [J/Kg.K] P [kg/m3] d [m] C [J/K] 

Monokryštalický 
FV panel 2329 677 0,3 .10"3 691 

Polyester Tedlar 
Trilaminát 1200 1250 0,5 .10"3 1095 

Čelné sklo 3000 500 3,2 .10"3 7008 

Spolu 8794 

Na obrázku 5-1 je znázornený priebeh teploty F V panela v priebehu dňa a obrázok 5-2 
zobrazuje priebeh teploty okolia v priebehu dňa. Teplota bola meraná tepelným čidlom PT100, 
ktoré bolo pripevnené na zadnej časti F V panelu. Výsledky merania boli zaznamenávané 
dataloggerom L O G B O X SD od spoločnosti Kipp & Zonen. 
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Obrázok 5-1 Teplota FV panela v priebehu dňa 
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Obrázok 5-2 Teplota okolia v priebehu dňa 

Na obrázku 5-3 sú znázornené namerané hodnoty intenzity žiarenia v priebehu dňa. Dokopy 
boli namerané 2 rôzne hodnoty intenzity žiarenia (v rovine panelu a v horizontálnej rovine). Daný 
obrázok znázorňuje hodnoty intenzity nameranej v rovine panela, ktoré boli neskôr použité pri 
simulácii v PSCADe. Na meranie intenzity bol použitý pyranometer CMP21 od spoločnosti 
Kipp & Zonen. 

6:00:00 10:00:00 14:00:00 18:00:00 22:00:00 
Čas t (hod) 

Obrázok 5-3 Intenzita žiarenia v horizontálnej rovine v priebehu dňa 
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Všetky hodnoty zobrazené v obrázkoch 5-1, 5-2, 5-3 boli namerané dňa 15.4.2016. Hodnoty 
boli zaznamenávané dataloggerom v 30 sekundových intervaloch. Meracie prístroje boli 
umiestnené na streche školy V U T budovy T12 v Brne. Kompletné meracie stanovisko je možné 
vidieť v prílohách A a B. 

5.2 Simulačný program PSCAD 
PSCAD (Power System Computer Aided Design) je výkonné a flexibilné grafické 

užívateľské rozhranie slúžiace k simulácii elektrizačných sústav. Je známe aj pod názvom 
PSCAD/EMTDC, pretože základ programu tvorí E M T D C (Electromagnetic Transients including 
DC) - elektromagnetické prechodné javy zahŕňajúce DC prúd [18]. 

PSCAD umožňuje používateľovi schématicky skonštruovať obvod, spustiť simuláciu, 
analyzovať a spracovať údaje v plne integrovanom grafickom prostredí. V programe je zahrnuté 
aj online vykresľovanie funkcií, ovládacie prvky a merače, čo používateľovi umožňuje meniť 
systémové parametre priamo počas simulácie a tým pádom pozorovať zmeny zároveň 
s prebiehajúcou simuláciou [18]. 

Užívateľské spektrum PSCADu zahrňuje inžinierov a vedcov výroby, armády, výskumu 
a akademických inštitúcií. Používa sa pri plánovaní, projektovaní, uvádzaniu do chodu ako aj pri 
vzdelávaní a výskume. Nasledujúci zoznam obsahuje príklady štúdií, pri ktorých bol použitý 
program PSCAD: 

• Štúdia striedavých sietí skladajúcich sa z rotačných strojov, budičov, generátorov, 
turbín, transformátorov, vedenia, káblov a záťaží 

• Koordinácia relé 
• Účinky transformátorovej saturácie 
• Koordinácia izolácie transformátorov, ističov a bleskoistiek 
• Impulzné skúšky transformátorov 
• Vyhodnocovanie filtrov a harmonickej analýzy 
• Návrh riadiaceho systému 
• Optimálny návrh parametrov regulátoru 
• Výskum nových obvodov a koncepcia riadenia 
• Úder blesku, poruchy alebo vypínacie operácie 
• Elektrické lodné konštrukcie plavidiel 

Program PSCAD prichádza kompletne aj s knihovnou s predprogramovanými 
a otestovanými simulačnými modelmi od jednoduchých pasívnych elementov až po viac 
komplexné modely ako napríklad elektrické stroje alebo prenosové vedenia [18]. 

PSCAD a jeho simulačně jadro má za sebou takmer 30 rokov vývoja inšpirovaného nápadmi 
a návrhmi jeho čoraz sa zväčšujúcou celosvetovou používateľskou komunitou. Táto filozofia 
vývoja pomohla vytvoriť PSCAD ako jeden z najsilnejších programovacích balíčkov C A D pre 
simuláciu v elektrotechnickom a elektroenergetickom obore [18]. 



Realizácia modelu 26 

280.46 A Ctrl = 0 

q_DVz íaren Je Ď~^+ N/D-
Ctrl DT 

q_KVziarenie 

F 

o 
P_out q_prudenie 

o 
C 

TIME 

XÔe^00l>%CaOt^ar' 

280.46 A Ctrl = 0 

Tp D Ctrl 1 + sT Tp 
F 

o 
DT 

TIME Tp Tfinal 

X ô ^ o ô B > % c g r -

Obrázok 5-4 Matematický tepelný model zostrojený v programe PSCAD 

Na obrázku 5-4 je znázornený hotový model zostrojený v simulačnom prostredí PSCAD 
podľa rovnice 4.1). q_DVziarenie predstavuje prestup tepla dlhovlným žiarením, q_KVziarenie 
predstavuje prestup tepla krátkovlnným žiarením, P_out predstavuje celkovú vyrobenú energiu, 
q_prudenie predstavuje prestup tepla prúdením a C je celková tepelná kapacita panel, ktorá je 
vypočítaná v tabuľke 1. 

Keďže sa jedná o diferenciálnu rovnicu počítanú pomocou Eulerovej metódy je potrebné 
určiť počiatočnú teplotu, od ktorej sa bude ďalej vyvíjať priebeh tejto simulácie. V našom prípade 
sme použili prvú nameranú hodnotu v daný deň, čo predstavuje 280,46 K. Pomocou Eulerovej 
metódy získame hodnotu DT, o ktorú sa teplota panela zmení. Túto hodnotu je ešte potrebné 
pripočítať k teplote panela Tp. Komponent Comparator slúži k prepnutiu nami zadefinovanej 
počiatočnej hodnoty teploty na novo vypočítanú teplotu, aby sa zabránilo tomu, že hodnota DT 
sa bude pripočítavať k tej jednej a tej istej hodnote. 

To kólie q_DV žiare nie 

G — 

Tp 

o 
e_panel 

Obrázok 5-5 Prestup tepla dlhovlným žiarením 
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Na obrázku 5-5 je graficky znázornená zjednodušená rovnica 4.6. Hodnoty e_obloha 
a e_panel predstavujú hodnoty emisivity oblohy, resp. panela. SB_konst predstavuje Stefan-
Blotzmannovu konštantu. Kvôli obmedzenej knižnici programu PSCAD nie je možné priradiť 
správne znaky k daným veličinám. 

Ipanel 

o 
A 

q_KVziarenie 

absorpcia 

Obrázok 5-6 Prestup tepla krátkovlným žiarením 

Obrázok 5-6 predstavuje vypracovanú rovnicu 4.3. V simulácii bola použitá hodnota 
absorpcie 0,7 z dôvodu neposkytnutia danej absorpcie panelu výrobcom v data sheete. Použitá 
hodnota bola použitá so zdroju [16], v ktorom ju autor udáva pre podobný model. 
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Obrázok 5-7 Celková vyrobená energia 

Rovnica 4.10 je zobrazená na obrázku 5-7. Konštanta faktoru plnenia Qrjje definovaná ako 
podiel dostupnej energie z panela pri maximálnom výkone ku súčinu napätia naprázdno 
a skratového prúdu. Pri simulácii bola použitá hodnota 0,82, ktorú výrobca udáva ako výkonnú 
záruku. 
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Obrázok 5-8 Prestup tepla prúdením 
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Na obrázku 5-8 je znázornená rovnica 4.9. Hodnota h je súčet núteného a voľného 
koeficientu prestupu tepla. Táto hodnota je závislá na hodnotách rýchlosti vetra a keďže rýchlosť 
vetra nebola na pracovisku meraná, budeme predpokladať konštantnú rýchlosť vetra počas celého 
dňa. Ako referenčné hodnoty koeficientov boli použité hodnoty zo zdroja [19], podľa ktorého 
použité hodnoty predstavujú hodnoty typické pre mierne až chladné oblasti. 
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Obrázok 5-9 Použité hodnoty pri simulácii 

5.3 Výsledky simulácie 
Obrázok 5-10 znázorňuje priebeh teploty panela získanej zo simulácie v programe PSCAD 

a priebeh teploty z hodnôt nameraných na pracovisku. Ako je vidieť teplota získaná zo simulácie 
je o niekoľko kelvinov vyššia ako nameraná teplota, čo je spôsobené aj tým, že panel je chladený 
prúdiacim vetrom, ktorého hodnoty neboli merané a model počíta s konštantnou hodnotou vetra, 
ktorá podľa použitých koeficientov predstavuje rýchlosť vetra zhruba 2 - 2,5 m/s. 

0:00:00 6:00:00 12:00:00 18:00:00 24:00:00 
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Obrázok 5-10 Porovnanie nasimulovaných a nameraných hodnôt teploty panela 
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Na obrázku 5-11 je znázornený priebeh teploty s pozmenenými hodnotami koeficientov 
prestupu tepla. Použité teploty odpovedajú podľa zdroja [20] rýchlosti vetra zhruba 5,76 m/s. 
Z obrázku 5-11 je vidno, že sa teplota panela medzi nasimulovanými a nameranými hodnotami 
líši počas väčšiny dňa zhruba okolo 3 K hore dole, čo znamená, že počas dňa fúkal vietor 
o rýchlosti približne 6 m/s. Výnimkou je obdobie dňa okolo 10. a 12. hodiny kedy boli hodnoty 
rýchlosti vetra väčšie, respektíve menšie. 
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Obrázok 5-11 Porovnanie nasimulovaných a nameraných hodnôt teploty panela pre rýchlosť 
vetra 5,76 m/s 

Obrázok 5-12 ukazuje ako vplýva zmena intenzity žiarenia na výslednú teplotu panela. 
Zmena intenzity o 100 W/m spôsobí zmenu teploty panela približne o 3 K. Táto zmena je 
priamo úmerná tzn. pri náraste intenzity narastá aj teplota panela. Pri zmene intenzity o 200 
W/m nahor je vidieť, že teplota narastie o veľkú hodnotu za krátky časový úsek oproti 
referenčnej hodnote. Dôvodom tohto javu je fakt, že teplota panela bola po dobu do 8. hodiny 
ustálená okolo hodnoty 280 K a intenzita sa taktiež pohybovala v nízkych hodnotách do 200 
W/m 2 , tzn. že dôjde ku obrovskému skoku v náraste teploty. Simulácia na obrázku 5-12 začína 
v 8. hodine, pretože hodnoty intenzity pred touto časovou dobou neboli dostatočne vysoké, resp. 
boli nulové na to, aby sme overili vplyv pri poklese hodnoty o 200 W/m , keďže by hodnota 
intenzity poklesla do nereálnych záporných hodnôt. Na obrázku 5-12 je taktiež vidno, že zmena 
intenzity nemá žiaden vplyv na začiatočnú teplotu panela a potvrdzuje fakt, že bola použitá 
Eulerova metóda, pri ktorej je potrebné vedieť počiatočnú hodnotu pre ďalšie počítanie. 
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Obrázok 5-12 Zmena priebehu teploty panela pri zmene hodnoty intenzity žiarenia 

Na obrázku 5-13 je vidieť podobne ako na obrázku 5-12, že pri zmene teploty okolia dôjde 
k priamoúmernej zmene teploty panela. Zmena tejto teploty okolia o 10 K spôsobí zmenu zhruba 
8-10 K na výslednej teplote panela. 
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Obrázok 5-13 Zmena priebehu teploty panela pri zmene hodnoty teploty okolia 
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Na obrázku 5-14 je znázornený priebeh výslednej teploty panela, pri ktorom bola v simulácií 
menená hodnota absorpcie. Pri absorpcii, alebo pohlcovaní, dochádza k zoslabovaniu 
a pohlcovaní svetla pri prechode určitým prostredím. Čím väčšia je absorpcia materiálu, tým 
menej fotónov sa odrazí od povrchu. Pohltená energia sa následne mení na energiu tepelnú, čiže 
teplota prostredia narastá. Ako môžeme vidieť na obrázku 5-14, pri zvýšení absorpcie došlo ku 
nárastu teploty a naopak pri jej znížení teplota klesala. Najmenšie rozdiely teploty pri zmene 
absorpcie sa vyskytujú v ranných hodinách približne do 8. hodiny, kedy intenzita nie je ešte 
dostatočné veľká aby nejako výrazne ovplyvnila teplotu panela. V ostatných hodinách je vidno, 
že zmena hodnoty absorpcie o 0,1 vo výsledku zmení teplotu panela približne o 3 K. 
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Obrázok 5-14 Zmena priebehu teploty panela pri zmene absorpcie 

Na obrázku 5-15 je znázornený vplyv zmeny hrúbky čelného skla panela na výslednú teplotu 
panela. Pri simulácii bola použitá referenčná hodnota vetra 5,76 m/s. Keďže pri zmene hrúbky 
vrstvy dochádza ku zmene celkovej kapacity panela, ktorá sa používa pre výpočet rozdielu 
teploty DT, čo je znázornené na obrázku 5-4. Hodnoty DT sa pohybujú rádovo v stotinách až 
tisícinách, takže tieto zmeny nejako výrazne neovplyvňujú výsledný priebeh. 

Tabuľka 2 Vplyv zmeny hrúbky čelného skla na kapacitu FVpanela 

d [mm] C [J/K] 

3,2 8 794 

4 10 547 

5 12 737 
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Platí však, že pri zvýšení hrúbky skla a teda aj kapacity dochádza ku poklesu výslednej 
teploty panela. Tento fakt potvrdzujú vzťahy 4.1 a 4.2 a graficky to je znázornené na obrázku 5-4, 
kde je súčet všetkých členov předělený celkovou kapacitou. V tabuľke 2 je vidieť ako vplýva 
zmena hrúbky čelného skla na kapacitu panela. 



Záver 33 

6 ZÁVER 
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce bolo oboznámenie sa s problematikou týkajúcou sa 

fotovoltaických článkov, princípmi ich fungovania, zmenou ich vlastností v závislosti na teplote 
a vypracovanie matematických vzťahov, ktoré budú použité k zostaveniu simulácie 
fotovoltaického modelu v simulačnom prostredí PSCAD. 

Pre daný tepelný model bola zostrojená matematická simulácia, ktorej úlohou bolo 
sledovanie zmien teploty fotovoltaického panelu počas dňa. Ako bolo predpokladané, najväčšie 
hodnoty teploty panel dosahoval v obedňajších hodinách kedy je slnko najviac priblížené 
k panelu a tým pádom je aj jeho intenzita najväčšia. 

Výstupom simulácie modelu bola krivka, ktorá bola porovnaná s priamo nameranými 
hodnotami. Hodnoty sa miestami líšili minimálne (rozdiel okolo 3 K) ale miestami dochádzalo 
k veľkým teplotným rozdielom. Toto bolo spôsobené skutočnosťou, že nie všetky hodnoty, ktoré 
boli pri simulácii použité sú hodnotami priamo uvedenými od výrobcu. Niektoré hodnoty, ako 
napríklad absorpcia ale bo kapacita boli dopočítané, respektíve použité z iných odborných prác, 
pri ktorých sa pracovalo s typovo podobným panelom. 

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvnil výsledný priebeh teploty bol vietor, ktorý slúži ako 
chladenie panela. Dataloggerom neboli zaznamenávané rýchlosti vetra v daný deň, čiže bolo 
potrebné použiť už hodnoty obsiahnuté v iných prácach. Taktiež, rýchlosť vetra nie je konštantná 
a mení sa počas dňa a záleží na rôznych poveternostných podmienkach. Model však počíta 
s konštantnou hodnotou a ku nameraným hodnotám bolo možné sa v našom prípade len priblížiť. 
Zo simulácie bolo zistené, že hodnota rýchlosti vetra, ktorý ochladzoval panel v daný deň sa 
pohybovala okolo 5,7 m/s. 

Práca obsahuje aj rôzne simulácie, pri ktorých boli pozmenené niektoré hodnoty ako 
napríklad dopadajúca intenzita žiarenia na panel, teplota okolitého prostredia alebo absorpcia 
a bolo sledované aké to ma vplyvy na panel. 

Pri zmene intenzity žiarenia bolo zistené, že zmena o 100 W/m spôsobí vo výsledku zhruba 
zmenu teploty panela o 3 K. Zmena teploty okolia o 10 K predstavovala približne takú istú 
zmenu na výslednej teplote panelu. Všetky tieto zmeny boli priamo úmerné, čiže pri náraste 
teploty alebo intenzity narastala aj teplota panela a naopak. S narastajúcou absorpciou narastala aj 
teplota panela, keďže bolo pohlcované čoraz väčšie množstvo fotónov, ktoré sa neskôr premieňali 
v teplo. Výsledná teplota sa pri zmene absorpcie o 0,1 zmenila o cca 3 K. Zmena hrúbky čelného 
skla síce zmení kapacitu panela o výraznú hodnotu, avšak výslednú teplotu panela to skoro 
neovplyvní. 
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Príloha A - Meracie prostredie na streche budovy T12 VUT Brno 
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Príloha B - Tepelné čidlo PT100 
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Príloha C - Data sheet F V panela Conergy PowerPlus 250M 

S p e c i f i c a t i o n s | Pho tovo l t a i c m o d u l e s 

Conergy PowerPlus 245M-260M 

D 

® 51T 

Module dimensions (L * W x H): 1 

Cell dimensions: 
No. of cells: 
Cell type: 
hi OCT: 2 

Maximum permissible load: 
Front cover type: 
Junction box: 

Cable: 
Plug type: 

Frame material: 
Module weight: 4 

Maximum permissible system voltage: 
Reverse current loadability {IR): 
Reduction of efficiency from 1,00OW/m2 lo 
2O0W7m2 In accordance with EN 60904-1: 
Certification: 
Product warranty: 1 

Performance guarantee: 1 

1,651 x 986 «46 mm 
156x156mm 
60 
Mouocryslalline cell incorporating 3-busbar technology 
48°C+-2°C 
6,900 P a 3 

Micro-structured solar glass, 3.2 mm thickness 
Huber + Suhner HA3, protection class IP 67, 
201 »141x13.7 mm 
2x 1,000mm length, 4mm 2cross-section 
Huber + Suhner: plug connector 
with Integrated twist lock 
Anodised aluminium 
19.6kg 
1,000V 
20 A 
A1200WYm 2 ,97%of 
STC efficiency is achieved 
IEC/EN 61215 Ed. 2, IEC/EN 61730, SK II, MCS 
12 years 
> 8 2 % of nominal output in year 25 

j Conergy PowerPlus 245M j 250M 255M 260M 

Electrical ratings under standard test conditions e 

Nominal output (P^J 245 W 250W 255 W 260W 

Performance tolerance -0/+3 % -0/+3% -0/+3 % -0/+3% 

Module efficiency (P-,,v) 15 ,05% 15 ,36% 15 ,66% 15 ,97% 

Voltage at maximum performance (U n n J 7 30,76 V 31,06V 31,43V 31,79 V 

Current at maximum performance (I T,J 7 8,09 A 8.14A 8,20 A 8.26A 

Off-load voltage [UJ' 37,74V 37,90 V 38,09V 38,29V 

Short-circuit current ii-j1  8,61 A 8,66 A 8.72A 8,78 A 

Temperature coefficient (P^J -0,44%/°C -0,44%/° C -0,44%/°C -0,44%/° C 

Temperature coefficient (U,.) absolute -0,12D vre ^0,120V/°C -0,120V/°C -0,120V/°C 

Temperature coefficient {I),) in percent -0,33%/° C -0,33%/° C -0,33%/° C -0,33%/°C 

Temperature coefficient (U absolute 5,08mA/°C 5,11mA/°C 5,14mA/°C 5,18mA/°C 

Temperature coefficient (L) as a percentage 0,059%/° C 0,059%/° C 0,059%/° C 0,059%/° C 

Electrical rating at SOOW/m9, NOCT and AM 1.5 

Power CPmnji} 183,31 W 186.27W 189,91 W 193.53W 

Off-load voltage (U J 34,39V 34,54V 34,72 V 34,90 V 

Short-circuit current 6.98A 7,02 A 7,07 A 7,12 A 

V o l t a g e ^ 27,94V 28,22 V 28,56V 28,90V 

Current (I^J 6.56A 6.60A 6,65 A 6,70 A 

1 Dime nsinnal tolerance: +/-1,2imri 
2 Homina 1 operating temperature of the ceH at fiOOW/m? irradiation, 
20CC ambient temperature, wild speed of 1 m/s-

3 In accordance with IEC6121&Ed.2 f 
4Weighttoterance: W-Q.5kc. 
=Valid for r-sgisiered modules of ttie PowerPlus series. Available at: 
Otherwise, standard warranty conditions apply. 

6 Standard test conditions defined asfoflows: 1,öüuW/m- radiant power 
at a spectral density of AM 1.5 and a cell tern peraturec-f 25 aC. 

7 Measuring tolerance STC: (Pmpp); +/-1014 {1st Uoc, Impp, Urnppj; 
measuring tolerance M0CT: +7-5*14 (Pmp-p): +/-10%{lsc, Ucc, Impp, Ump-ji). 

This data sheet complies with the specifications of DIM EtlSŮS&ů. 

Crjntiríjy- AG. Aitckelmanns platz I, 20537 Hamburg. Germany I www.oorergy.carn 

http://www.oorergy.carn
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Príloha D - Data sheet dataloggera L O G B O X SD 

K I P P & 
Z O N E N 
B I N G E 1 B 3 D 

4 S P E C I F I C A T I O N S 

Number of analog differential inputs 1 AIN 1 • AIN 6 
input ranges S 19,39,78,156.312,625,1250 and 2500mV 
Maximum number of instruments without temperature sensor 3 2-wire sginal outputs 
Maximum number of instrument + Pt-1 00 1 2-wfn signal inputs + 4-wire Pt-100 
Maximum number of instrument + 1 OK thermistor 2 2-wire sginal input +• 2-wire 10K thermistor 
Maximum voltage allowed on each input + 5V 
Resolution 24bits for2-wire signal inputs • 4-wire Pt-100 
Resolution I2bus for 1 OK thermistors 

Number of analog single-ended inputs 2 AIN 7 - AIN 8 
Input ranges 1 3OQ0mV 
Maximum number of instruments without temperature sensor 2 2-wire signal inputs. CND is return line 
Maximum number of 10K thermistors 2 2-wire signal inputs CND is return line 
Maximum voltage allowed on each input +5V 
Resolution 12bits 

Number of digital inputs 4 DIN 1 - DIN 4 
Input ranges 1 Time, Frequency, Counter 
Maximum number of instruments 4 2-wire sginal outputs. CND is return line 
Maximum voltage allowed on each input +15V 
Max. input frequency 1090HZ 
Logical level 3V CMOS 

General specifications 
Input resolution mv 
input offset 1 OuV max. 
Inaccuracy 0.05% for 24 bus resolution 
Power suppiy 4V-20V ZnMrt, alkaline, NiCd, NIMH, lithium, Pb, or wall adapter 
Maximum power supply 24V 
internal batteries for logging 4x AA Alkeline included and can be inserted in the battery holder 
Internal battery for RTC CR2032 power for memory and RTC 
Power consumption in sleep mode 20uA RTC active 
Power consumption m logging mode 5mA 
Power consumption in logging mode 7mA including RS485 
Power consumption in logging mode 1.7mA without SD card and LED off 
internal memory Inon vol) 128kE for internal data storage 
internal memory accesible through RS232 f KS4S5 Using supplied software interface 
Communication speed 300 bps-nsk2 bps SHI 
SD memory card SD included 
SD memory card capacity 512MB Higher capacity is possible but formatted to 512MB 
SD memory card accesible through removal Need internal or external SD card reader at PC 
RTC crystal 20ppm 
RTC drift 1.7s/day I20x24hx3600sec> 
Output voltage level 2,5V Vref Switched (active dunng logging intervall 
Relay output 1 Switched (closed during logging interval] 
Dimensions Logbox SD 115x90x50mm 
protection IP&S 
Mounting piate 45mm pole/mast mounting 
Temperature range •40 up to +60°C 
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Príloha E - Data sheet pre Pyranometer C M P 21 

Specifications CMPJ CMP 6 CMPlOfiCMPli CMP 21 CMP 22 

Cl asslficafinn 1o LSO 9060:1990 Second Class first (lass Secnndary i :Í J J Secondary Standa rd 5erondar> ITJ 3í:-ľ 

L f = :"i al i :-net >n TI p:' -• i: ".n.; -r. zfloor 19 ; tn 28DOnm : v : :o 2300 nm 2fi51o2SO0nm 20010 JrJDOHim 

Sensitivity St-oIOpVyw/ni' 3 DO 20[;Vj'»'j'm' T 1o VHatfll/nfl 7(0 I ^ W l H 1 • "í .-i. 

Inpfldiľ-ľí 20 t02OOQ 10 to 2000 [o to ioo l i to !o 1000 ID trrlDOO 

írpecteŕ nu:p ut ranae In n i im wjn1 0 In JOtnY a m ]Omlf 010 20 mY OtoZOmY •j -

Maximum npera tlonal irradlarjcc- 2000 WnP 1000 W/mi -occ 4000 WjnP 

Hiscorise tíme I ŕ iw) 
Response time 1*5 n) J l f ls 

<*s 
<LEs 

•i-7s 
' 5 5 

11.7s 
<is 

2* ra nŕľsers 
(t] thermal r ad í c ím tu :]c wí- J-
[U íetuperalure ctianee Ls liŕtl 

i l í l ŕtym 1 

<5W,ŕm' 
' 7 Wine TWJm= 

•r i l j fnť 
i w m 1 

i Irt'/m-

Ncn-Ltd bMky fctunp.'iriri < 1 * < i * ' 0 . 5 * 1O.5* • 0 .5 * 

íian-Hneantv Uoo to ;oao wjir1} ' 0 . 2 * ' O J * <0_2% 

. !'•;•(•:! =300056 
(u? m 3a ů wU7 U H n *Vhii UMITI 

<201rtfm' <20W/m" OOHŕfni^ ilOrVjm= <5l*rmJ 

.Í.-:.'.!j. Lu i : • • • • O * < 3 * 1 3 * ' J * < J * 

temperature response t 5 * ( - ! D t to •![)•() i í * ( . J 0 * r . t r j - Í D » q ' ] * ( . ] D » í t o . i D t ] í l S K ř n t H n - F T ť í ) i 0 .5S ( - J O Í t n - S t t t ) 

1 ll" r í f J ľ i í | D " : K " í - :CCC í . i- ' j t í * c l * f 0 .2* ' O J * <0_2% 

field Df vie* i so * jso' ISO* ISO* ISO* 

Accuracy n" bubble- HEVSI (.OJ" f O . i * ' 0 . 1 * '0 .1* i 0.1* 

Temperature sensor nutpiit l o t ThermisSnr 
&nbmi lHKDO| 

lOKThemlstar 
IDIIÍHUI PWJXfl 

QetMt« íhermnpllf Therrnopibí thermopile Thermopile 

operational temperature range -40 •( t r t » S 0 f -40 f tn+So't! -40 f tn * i o a t J O T In .Bo'C J O T U s t&0"i 

storage lercptrai ure range - f iO ' t l B+r íO f -40*C tn * Í O a t - * o t t i i * u o ' : j O T i o ' B O ' C - iQ 'L lo *aQ°C 

rí um Idity ranene 0 to 1 0 0 * nnnraidensme Otn 1 0 0 * nnn-tundenslne, 01o ! D 0 * nnn-iundr'.iine. 0 to 100 * nornondenslng 0 tn 1 0 0 * rcKondeesliH 

•• JI t i ; Ptoletrion •: rating Í 7 ŮT 67 6J 6J 

flecnramended admirations. Economical souitlrmfnr 
routine meaí JI M 5 In 
weather statlnns. 
field testing 

Good quality musuf emerris 
fur hydrology rn-iwDrliSy 
Ě reeithnuse elimale cnntral 

lie"iaraic = it =i nelwnrki. 
Pv panel and thermal 
collector lesline,, 
materials lesting 

Meteurulogsal nerwnrks, 
reference measnromenls in 
extreme climHes, pol=-r 
at arid 

Scientlfe research 
reqiďríngthe h^ghesE level 
nf jTrisuremem accuracy 
and reliability 

NOTE' T hi prHannrai ipfiratia-M quoim t n wcril-caif iralfar TI annum oluri 

SrinrJirrJ LDkThirnainnr ni npiraral P K D Q TtrnuRziurr unsn i nil h l " 1 ' J i a r t CMP ZJ 

ture i t :ca:-:i;te Int ä t i nitfi tni CMP Zt 
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Príloha F . l - Data sheet pre tepelné čidlo PT100 

V p K i p p & 
läJ Zonen 

2 TECHNICAL DATA 
Output voltage 
Power supply voltage 

Power consumption 
Max. voltage between power 
supply and input/output 
terminals 
Environmental conditions 
Reference conditions 

Rated range of use 

Safety 
Measuring range K 
Measuring range J 
Measuring range PriOO 
Linearization J and K 
Linearization Pt100 
Measurement current Pt100 
Overall accuracy at reference 
conditions (thermocouple 
excluded) 

Overall accuracy at reference 
conditions (Pt100 element 
excluded) 
Additional error over rated 
temperature range (cold junction 
error + temperature drift) J and K 

Additional error at an ambient 

1 mV/'C 
3...9 Vdc 
(Absolutemax. value 15 V) 
<40mW 
42 V dc or 30 V ac. 

Acc. to IE359 
Ambient temperature +21...25 "C 
relative humidity 45. 75% power 
supply voltage 6 V 
Ambient temperature +5.. .40 °C 
relative humidity 20..,80% power 
supply voltage 3...9 V 
Acc. tolEC34S, class 2 
-50...+600 °C 
-SO...+1200 "C 
-1O0..,+850=C 
According to IPTS 63 
Based on DIN 43760 
220 iiA 
+ 1 "C + 0,25 % of reading 

± 0.3 "C ± 0.1% of reading 

+ 0,05 °C + 0,02 % of reading per "C 
deviation from T,n 

Reading-100...+400 "C: 

9 
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Príloha F.2 - Data sheet pre tepelné čidlo PT100 

K V Kipp & 
Lá^ Zonen 

temperature T a r [ b outside the 
reference temperature Tref (Tref 
= 21...25 °C, see also figure 1 

Additional error due to P1100 
lead resistance (only for the 
current wires, pins 1 and 4) 

+(0.01 "C + 0.005% of reading) x 
(Tam b - Tref) 
Reading 
+400...850 °C: 
+{0.03 °C + 0.03% of (reading - 400)} 
x (Tamb - Tref) 
4-wire measurement: 
-0.12% of reading/Ohm 
3-wire measurement: 
-0,13% of reading + 2.56 =C/Ohm 
2-wire measurement: 
-1.37% of reading* 5.15 °C/Ohm 

Error °C 

m ±4 -

-100 0 1 0 D 200 300 400 500 600 700 800 900 
READING °C 

MAX ERROR AT T a m t 5.21 "C or 25.., 40 °C 
MAX ERROR AT T, m b 21 °C.. . 25 °C (TB|) 

Figure 1. Accuracy graph for the Pt-100 
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